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FISA DISCIPLINEI
1. Date despre program
. ,h,lsu:[u fia de . Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Invatamant superior
Facultatea Facultatea de Inginerie
Departament Departamentul de Calculatoare si Inginerie Electrica
Domeniul de studiu Inginerie Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale
Ciclul de studii Studii de licenta
Specializarea Electronica Aplicata

2. Date despre disciplina

Denumirea disciplinei Dispozitive Electronice
Codul cursului Tipul cursului An de studiu Semestrul Numa‘r de
credite
EA.205.DO Obligatoriu 1 2 5

Categoria formativa a disciplinei

Tipul de evaluare (DF=fundamentala., DD=domeniu; DS=specialitate; DC=complementar)

Examen DD
Titular activitati curs Toma Emanoil
Titular activitati laborator Toma Emanoil

3. Timpul total estimat

Extinderea disciplinei in planul de invatamant — numar de ore pe saptamana
Curs Seminar Laborator Proiect Total
2 0 2 0 4
Extinderea disciplinei in planul de Invatdmant — Total ore din planul de invatamant
Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem)
28 0 28 0 56
Distributia fondului de timp pentru studiu individual Nr.ore
Studiul dupa manual, suport de curs, bibliografie i notite 28
Documentare suplimentara in biblioteca, pe platformele electronice de specialitate si pe teren 14
Pregitire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii si eseuri 17
Tutoriat: 4
Examinari: 6
Total ore alocate studiului individual (NOSlsem) 69
Total ore pe semestru (NOADsem + NOSlsem) | 125

4. Preconditii (acolo unde este cazul)

De curriculum Cunostinte de Analizd matematica, Fizica, Introducere in Ingineria electrica

De competente

5. Conditii (acolo unde este cazul)

| De desfasurare a cursului ‘ Participare activa, lectura suportului de curs
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Tabla, videoproiector

De desfasurare a lab/pr Laborator dotat cu aparatura si lucrari de laborator, tabla.

6. Competente specifice acumulate

» Utilizarea elementelor fundamentale referitoare la dispozitivele
semiconductoare si a circuitelor electronice.

Competente profesionale | « Aplicarea cunostintelor, conceptelor si metodelor de baza privitoare la
dispozitivele semiconductoare si circuitele electronice in analiza si
proiectarea circuitelor neliniare

* Analiza metodica a problemelor intalnite 1n activitate, identificadnd
elementele pentru care exista solufii consacrate, asigurand astfel
indeplinirea sarcinilor profesionale.

Competente transversale |« Adaptarea la noile tehnologii, dezvoltarea profesionala si personala,
prin formare continud folosind surse de documentare tiparite, software
specializat si resurse electronice in limba romana si, cel putin, intr-o
limba de circulatie internationald

7. Obiectivele disciplinei (reiesind din grila competentelor specifice acumulate)

Obiectivul general al disciplinei | Studiul dispozitivelor semiconductoare si a circuitelor neliniare.

Obiectivele specifice .
Insusirea abilitatii de a deduce proprietatile si aplicatiile posibile
ale dispozitivelor electronice plecand de la caracteristicile
acestora;

Dobandirea unor deprinderi practice in lucrul cu principalele

aparate de laborator si in realizarea fizica a unor circuite simple cu
dispozitive semiconductoare;

8. Continuturi

Curs Nr. ore

Curs 1 | Notiuni esentiale despre circuitele electrice

Sunt prezentate sintetizat, clasificarea circuitelor si a regimurilor electrice,
precum si a principalelor metode de rezolvare a regimurilor importante de
functionare (curent continuu, curent alternativ, regim mixt, regim periodic
nesinusoidal). De asemenea sunt prezentate elemente fundamentale legate de
masurarea marimilor electrice.

Curs 2 | Notiuni de fizica semiconductorilor
Structura atomului si a cristalelor. Semiconductori intrinseci. Semiconductori 2
extrinseci. Mecanisme de transport in semiconductori

Curs 3 | Diode semiconductoare I
Jonctiunea pn. Dioda polarizata direct. Dioda polarizata invers. Ecuatia diodei

ideale. Caracteristica reala a diodei. Circuite cu diode in regim de curent 2
continuu. Echivalarea diodei cu elemente liniare de circuit. Metode grafo-
analitice.
Curs4 | Diode semiconductoare I1
Dioda Zenner. Simbol; Caracteristica; Functionare. Comportarea cu 2

temperatura. Dioda in regim variabil de semnal mare.. Dioda in regim de curent

Adresa: Str. Emil Cioran, nr. 4 Tel: +40 (269) 217 928
Sibiu, 550025, Romania Fax: +40 (269) 212 716
e-mail: inginerie@ulbsibiu.ro

web: inginerie.ulbsibiu.ro



Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Inginerie
Departamentul de Calculatoare si Inginerie Electrica

alternativ, semnal mic. Jonctiunea pn in regim dinamic. Dioda Varicap. Dioda in
regim de comutatie. Dioda Schottky. Rezistenta termica

Curs 5 | Tranzistorul bipolar

Procese fizice. Relatii fundamentale. Tranzistorul bipolar in regim de curent
continuu. Caracteristicile statice. Marimi limita ale tranzistorului bipolar. 2
Modele pentru TB in curent continuu. Circuite de polarizare. Rezolvarea
circuitelor cu TB 1n cc.

Curs 6 | Comportarea TB cu temperatura. Tranzistorul bipolar in regim de curent
alternativ semnal mic. Modelarea TB in regim de semnal mic. Amplificator cu 2
un tranzistor bipolar.

Curs 7 | TB in curent alternativ semnal mic, la Tnalta frecventa. Tranzistorul bipolar in

regim de curent alternativ semnal mare. Tranzistorul bipolar in regim de 2
comutatie

Curs 8 | Tranzistoare unipolare
Caracteristicile TECJ. TECJ in regim de curent continuu. TECJ 1n regim de 2
curent alternativ.

Curs 9 | Structura Metal-Oxid-Semiconductor. TECMOS cu canal initial:structura, )
simbol, functionare, caracteristici, polarizare.

Curs 10 | TECMOS cu canal indus: structura, simbol, functionare, caracteristici, )

polarizare. Protectia TECMOS.

Curs 11 | Alte dispozitive pe baza de structuri MOS.
TECMOS 1in tehnologia circuitelor integrate. Tranzistorul VMOS. Tranzistorul 2
IGBT. Tranzistoare DIFMOS. Dispozitive cu transfer de sarcina.

Curs 12 | Alte dispozitive semiconductoare

Tranzistorul unijonctiune.Caracteristicile TUJ. Diacul. Aplicatii. 2
Curs 13 | Tiristorul. Tiristorul cu blocare pe poarta. Triacul. Aplicatii. 2
Curs 14 | Dispozitive optoelectronice
Marimi fotometrice Fotodioda. Fotocelula. Fototranzistorul. LED. Optocuplorul. 2
Cristale lichide
Total ore curs: 28
Laborator Nr. ore
Lab 1 Prezentarea programului de simulare Pspice. Analiza unor circuite de curent )
continuu.
Lab 2 Analiza Pspice a unor circuite de curent alternativ. Semnale periodice.
Descompunerea in serie Fourier. Reconstructia unui semnal din componentele 2
spectrale.
Lab 3 Aparatura de laborator: surse de alimentare, multimetre, generatoare de semnal, )
osciloscopul analogic.
Lab 4 Dioda. Caracteristica statica determinata experimental. Caracteristica statica )
determinata prin simulare Pspice. Rezistenta dinamica. Influenta temperaturii.
Lab 5 Redresoare cu diode - simulare Pspice. 2
Lab 6 Redresoare cu diode - experimente fizice 2
Lab 7 Tranzistorul bipolar. Caracteristici statice. Determinarea modelului de semnal )
mic.
Lab 8 Tranzistoare bipolare in regim de curent continuu. Scheme de polarizare. 2
Lab9 Tranzistoare bipolare in regim de semnal mare 2
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Lab 10 | Tranzistoare unipolare (cu efect de camp). Caracteristici statice. Determinarea )
modelului de semnal mic.
Lab 11 | Tranzistoare unipolare in regim de curent continuu. Scheme de polarizare. 2
Lab 12 | Programul MICRO: Tehnologia CMOS. Tranzistoare canal N, canal P:
dependenta caracteristicilor statice de dimensiunile geometrice, aria de 2
siguranta. Inversorul CMOS
Lab 13 | Dispozitive optoelectronice. 2
Lab 14 | Test final. 2
Total ore laborator 28
Metode de predare
| Prelegeri interactive, exemplificari, exercitii, dezbateri ‘ Limba de predare ‘ Romana

Bibliografie

Referi I. P. Mihu - Dispozitive si circuite electronice, vol I, Editura Universitatii "Lucian
eterinte Blaga", Sibiu, 2005.

E;Eg;i?g;g E. Toma - Electronica analogica, Indrumator de laborator, U.T.Cluj-Napoca,
1998, Tempus Project: S JEP 11518-96.

9. Coroborarea continuturilor disciplinei cu asteptarile reprezentantilor comunititii epistemice,
asociatiilor profesionale si angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului

Prin comunicarea cu aceste medii in scopul armonizarii cu necesitatile acestora.

10. Evaluare

Ti o Pond i
P Criterii de evaluare Metode de evaluare |~ o xot M| Obs.*
activitate nota finald
Curs Teste pe parcursul semestrului Lucrare scrisa 20% nCPE
Examen de semestru Examen scris 60% CEF
Laborator Lucrari practice E\ialuare oralad 20% CPE
Fisa de evaluare
Standard minim de performanta
50% rezultat dupd insumarea punctajelor ponderate conform coloanei

(*) CPE — conditioneaza participarea la examen; nCPE — nu conditioneaza participarea la examen; CEF - conditioneaza
evaluarea finala;

Data completarii: 09.09.2020

Grad didactic, titlul, prenume, numele Semnatura
Titular disciplind As. dr. ing. Emanoil TOMA
Director de departament Prof. dr. ing. Daniel VOLOVICI
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